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Lea cellules photodlectrochimiques (FEC) sont des systémes
basés sur la jonotion SC/Electrolyte, qui sont étudiés pour la
conversion de 1l'énergie lumineusge en %1ectricit6 (photovoltalques)
et ausei, pour la conversion chinique (photoelectrocatalyse),

On & envisagé dans notre laboratoire, 1l'étude d'un tel mystédme
basé sur la jonction CdS/Electrolyte en mlieux agueux,

Les techniques utilisdes sont les suivantess

~ mesures d'impedance complexe.

~ mesures L.H.L.E.R.“® (Light Modulatios Induced Electrical
Resonance).

« Caractéristiques I/E & 1'obssurité, mous lumidre et mous
lumiére modulée.

Les résultats obtemis i oe Jour sont résumés dans le tableau I ™.
On peut remarquer que 3

~ Fn milieu Na,8.0.1M, NaOH: 0.1 (pH=13.5) 1a valeur de Epp
déterminée par les diverses méthodes est ls m8me. Cette veleur ne

varieni avec 1'illumination, ni avec l%orientation erigtalio hique
( (000T) ou (0OO0M) ) et: est en accord avec la littératugiﬁy. 7

~ En milieu GH;COOH 0.8y CH;COONa 0.2M, kel 1M (pHw#) dans

lequel CdS est moins stable, on note un déplacement cathodique de
Egp (figure 1), sous éclairement par rapport a 1'obsouritsé.pour la

face (0001) et un déplecement anodique pour la fece (000T) " (figure 3)

+ Cethg rontpadiction est attribuée & 1'sdsorption sphoifique de
H 0", C4™" et 8%°7 qui est sélective 4 la surface (0001) et ( )
céei’ ttant daJa expliqué par Minoura et eol,

Dans ce milieu la présence de FeII-EBTA déplace légdrement
le Epp 4 de valeurs plus cathodiques pour la face (0001}, mais

11 n'y a aucun affet pour la face (0OOT),

= DBnfin, les photocaracteristiques I/E scus illumination
modul ée, obtenues en utilisant une détestion synchrne, montrent
systéma%iquemsnt un démerrace du photocourant a un potential plus
cathodiaue (?) que E,, meguré, igure 2,4) cela pour les deux
faces utiligéens. La Pgiaon n'en®pas claire et est en cours d'etude.

=~ TARLEAU I.

V/SCE
" (W59 Eon
FROH RO
COMSLIY, T4smDANGE |L. w.T.B.. | (V/SCE)
X " - .
ELECTRODES | ELECTROLYTES  [FEABUREMENTS HEASURTHENTS
DARK  |LIGHT
M Kel ) B
: 0.8 CHgCOOH (A)[=0.6(0) [=0.7(5) | =0.7(0) e
TLeE (1) 0.2 CH3COONa
(BLASING THE |
(0001) Gd RIGH | 6 g cnyco0m - . _
PACE) 0.24 GHaCQONa (8)}=0,7(5) | =047(0) =0.9(0)
0.0124 PeX ~EDTA
0.1H NagSs ; - -
O0o1H Nami  ©OH.3653[-1.3(5) | =1.2(5) 1.4(5)
ortit G 000K A ~
TIFE (II) | g.on CHicOONs [~0+#(0}[=0.2(5) | =0.3(0) =0.8(0)
( EXPOSING THE |_— —
(000T) B-RICH | 5 g5 CHyCOOH _ B
PACE) 0.2M CH-cooNs (=0-5(0) [~0.3(5) .
0.0N2M Pe™=EDTA
0.11‘1 Nn‘s - - - “.6 0
0.1M Natg  ©Y=1.3(5)[=1.3(5) 1.3(5) (0)
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Figure 3
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Elgure 3

Hott-Schottky plots obtalned, by complex Ispedance measurewents, for
CdS electrode exposing. (@@01) Face in 1 M KC) . ©@.8BH CH,CO0H ,
@.2 0 CH,COOMa solutlon In dark (—s —) » under 1liumlnatlon
(—=— o0 —) and In the presence of @0l2H Fe'* - EDTA

(—%— .

Elgure 2

Normallsed photocurrent us potentlal for the CdS electrode exposing
{8001 ) Face In 1 MKCL . 9.8 MCH,COH , @.2 M CH.COONa  solutlon
€....) and ln the presence of Q@.012 M Fe'* - EDTA I

Elgurs 3

Matt-Schottky plots cbtained by complex inpedance measurements, for the
CdS electrode exposing (@0RT) face In L MKCL , 8.8 M CH,COOH . 9.2 M
CHaCOONa  solutlon, In dark (—&—) , under Llluminatlon (— g ~—) and
- ' . in the presence of ©.012 M Fe** - EDTA (—b —) .
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Figure 4
( Horwallsed photocurrent vus  patentlai for the CdS electrode exposing
05 ‘ (0a0I) Fface Ln 1 M KCI » 0.8 M CH,COOH , 8.2 M CH,CO0Ma tolution C....)

and in the presence of ©.812 H Fe** - EDTA.(—),

Photocurrent
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